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摘要(译)

本发明属于有机发光材料技术领域，公开了基于稠环氧化噻吩有机发光
材料及其制备方法和应用。本发明的有机发光材料是以稠环氧化噻吩或
溴代稠环噻吩化合物和芳基硼酸或硼酸酯在氧化剂、溴化剂、催化剂的
作用下经过Suzuki交叉偶联反应得到。本发明中合成的基于稠环氧化噻
吩的有机发光材料结构新颖、光谱可调、量子产率高、热稳定性好，其
在有机发光二极管、有机场效应晶体管、有机太阳能电池、荧光传感器
和生物检测等领域具有巨大的潜在应用价值。
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